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MEMORI/A DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PLTENTE DE INVENCION EN
ESPANA POR “DISPOSITIVO P.R. SINTONIZAR UN CIRCUITO

RESONANTE! ). NOMERE DE ST.NDARD ELECTRICL, S.l.

DOMICILIADA EN MADRID, GALLE DE RAMIREZ DE PRLDO, 5.

El presente invento se refiere a un determinado tipo
de componentes semicondustores denominados condensadores de potencial
variable, varactors o varicaps.

Estos componentes gemiconductores son diodoé gue funcio-
nan en direccion inversa y estin construidos de tal modo que su ca~
pacitancia variard dentro de 1lfmites tan amplios como ses posible
al variar el potenoisl. inverso aplicado. Tales tipos de condensa—
dores de potencial variable se utilizan entre otros, también como
elementos de sintonfa en vez de condensadores mecanicemente varia—
bles en circultos tanque o resonantes. '

En la ingenierfa de frecuencia ultro alta (ingenierfa de
microondas) por ejemplo, en sintonizadores de televisidn de UHF, se
utilizan los resonadores de cavidad primordialmente como circuitos
tengue. En vista de la desviacidn de capacitancia relativamente alta

requerida, ers hesla shors costumbre utilizar el tipo normal de
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condensadores variables como clementos de sintonfs en los sintoniza-
dores de UHPF. Gracias al posterior desarrollo de los diodos de pofen=
cial variable, es posible también producir duranie algin tiempo en
estos tipos de diodos, una desviacidn de capacitancia suficientemente
aelta por medio de variaciones de petencial y fabricar cemponentes

con una resistenela equivalente sufiseientemente pequefia.

El invento se basa en el problems de enssmblar un diedo
semiconducter, en particular een respecto a su construccién en el
interior de una cubierta, de f2l modo que satisfaga los requisitos
especiales de un diedo para utilizacidn como condenszder de sintonia
on los circuitos tanque de UHPF. El invento preperciona una cubierta
para un dlodo semiconductor que, a través de dos conductores de co-
nexidn de entrada conectados al diodo y que se extienden a través de
la cubierta permite el suministro de energia de c.o., del diodeo, que
es independiente del potencial de la cubierts cuando se oonecta al-
ternativamente un -berminal de conexidén del diodo al potencial de la
cubierte o chasis respectivamente. Particularmente el invento se re—
fiere a una cubierts para la construccién de un diodo de potencizl
variable (varicap) en un resonador de cavidad gque parcialmente con-
slate en un material aislente provisto de una capa de‘metal sobre su
superficies De acuerdo con el invento, la parte Qe la cubierta (con-
Junto cabezal) que cirounda al primer conductor de conexidn (terminal
de eonexidn) del diodo, consiste en un material aislante de alta consw
tante dieleetrica que, en su superficie exterior esta provisto de
una capa o superfieie conductora, siendo la capacidad de la eubierta
entre el conducter exterior ciroundado por el material aislante y la
capa ¢ swperficie exterior condustora varias veces mayor que la ca-
pacidad inversa del diedo.

Las eubiertas para loé dispositivos semiconductores, ou~
yos exteriores estan cublertos de metal, son ya conocidas en la téo=-
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nica. Sin embargo, en la mayoria de los casos, la capa metilica
sirve para fines mecinicos y como proteccidén contra la entrada de
humedad. Por ejemplo, se utiliza frecuentemente en combinacidn con
cubiertas de plastico. En o%ro tipo convencional de disposicidn, la
superficie metdlica o metalizada sirve simultaneamente como resisten—
cia en paralele o en puente. B8 ya conocida también la utilizacidn
de un condensador en paralelo para la proteccidn contra sobrecargas
de elementos individuales de rectificadores conectados en serie o
cadenas de diodoss L eate fin, por ejemplo, dos partes de la cubier-
ta do metal se aislan mutuamente y varias de tales partes se dispo-
nen ;n serie paralelo con relacidn a los diodos individuales.

El presente invento tiene por fin conseguir un resulta-
do diferente. Por la forma particular de la cubieria segin el inven~
to se consigue que el condensador de potencial variable se conecte
con respesto o la cerriente alterna, a potencial de masa o chasls
respectivamente y puede asi, por ejemplo, servir como elemento de
sintonfa en un resonador de cavidad, mientras gue el potencial de
corriente continua requerido para la necesaria variacién de capaci-
tancia se alimenta al diodo independlente del potencial de la ou~-
bierta.

A continuacidn se describirdn las ventajas y caracterfs-
ticas del invento con referencia al dibujo en el cuals

La figura 1 es wna representacidén esquematica de un con-
densafdor de potencial variable dispuesto en una cubierta segin el
invento.

la fig. 2 muestra un resonador de c.Vidal en el que se
introduce un diodo con una cubierts disefiada segin el invento, para
ser utilizado somo elemento de sintonfa, y.

La fig. 3 muestra un resonador de cavidad en el que la

subierta del diodo esti fijada al resonador por medios roscados.
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En todes las figurcs, los purbes que se corresponden
estin indicadns por los mismos nimeros de referencia. El diode 1
como se muestra en lo fig. 1 puede por ejemplo ser un dieodo de sili-
oio fabricado de acuerdo con el método de nleceidn coydn le tée- . -
nicn planer y disefiado cen respecto ¢ una desviacidn particul-rmente
gronde de la copacidnd inversse Conectados gl mismo hay dos conducto-
res cocxioles de eonexidn de emtrcda. Lo cubierts consiste en una to-
pa 4 a través de la cusl pars lo primera conexidn 6. Lo tnpa pusde
ser de mobtericl nislinte o metdlica. Si la tapa es de metnl, la co=
nexidn 6 debe pasar o través de lo misme en formo aislente. Lo se~
gunda conexidn se pasc o través de le parte de la cubierta 2 que og
de un material de congtonle dielectrice ton alta como sen posibles A
este £fn, puede utilizarse, por ejemplo, moterinles plisticos o ce—
rimioos comercislmente disponibles. Ei lzdo superior de estn parte 2
de lo cubierto se omplia pora formar ﬁna prrte desplozmadn 3 éobre 1a
que descensa la tape 4 ¥ = 1a que esta firmemente conectadze El diodo
1 puede estar iguclmente mont~do sobre esta parte fincl; por ejemplo,
por antagonismo de un contncto de presidn elistico conectedo a la
conexidn 6 o, como se muestrn en lo fige 1, retenido dentro de la
cublerts por dos terminples de conexidn.

La perte 2 de la cubierto que circﬁnda direotomente el
conduotor T tiene en su superficie exterior una ;apa metilico 5. In
dilatacién superficial de esta capa 5 y les propiedades dieléctricas
del m;terial de 1n eubierts en este punto, se seleccionan de modo que
la cepacidad de la cublerta entre el ocondustor 7 y la capa 5 es varias
veces moyor que ln copocidad inversn del diodo. Bgta capncided de la
cublertn, en el cnso de disefios de tipos normales represents unos
500 pf. y es ceil de 10 o 100 veces mayor que la capacidad inversa
del diode. Con este tipo de comstruccidn no aparecerd la de otro modo

inevitable inductancis en serie cue reduce ln frecuencin de corte
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superior o 1fmite con relacidn a lo aplicacidn prictice del diodo. Lo
capacitancia'entre los polos del dlodo se supone se mantiene ton baja
como sen posible.

Lo oubierta del diodo segin la fig. 1 estd disefinda de
modo que su parte inferior 2 puede facilmente introducirse en una
abertura provista en un chasis y otre componente y conectnda elec~
tricamente =l mismo. L este fin la cape o recubrimiento metdlico
5 puede tener une rescy pars roscar en un taladro o puede montarse
con syuda de una tuercs despuds de la introduccidn. La capa metdlisce
puede oconglstir tombién de un material soldable o la parte determina-
da eﬂ gue ge introduce el diodos Por esto, la capz puede ser de plata,
por ejemplo, gue puede soldarse o otros metales.

Lo fig. 2 muestr:, un tipo preferido de aplicacidn prieti-
ca del condensador dexpttencial variable con una cubierta segﬁn'el
invento. El diodo se introduce como capacidad de sintonia en un reso-
nador de cnvided 8. A este fin el lndo final 10 del resomador de cavi-
dad ha sido provisto de un tolndro en el que lo parte 2 de la cubleria
del diodo, que tiene un diimetro algo.menor, puede roscarse o intro-
ducirse. Desde el interior el diodo se introduce de tz21 modo en el
ré?bnador de cavidad que la parte 2 provista de una copa metdlica
¥ 1o eonexien 7 se extienden haeia afuera z traves del taladro. En los
casos en que lz ompa metdlicz 5 no tieme roscz, puede soldarse por el

exterier a la superfioie 10 del resonador de cavidad como se muestra

‘por la soldadura 1l. Con su parte ensanchada “ciplozede 3y 1a cubler~

ta del diodo descansz en el interior en el borde del talczdro provisto
en la care 10. E1 conductor de conexidn 6 del condenszcdor de potencial
varizble, se hnoe tan largo que aloance o la cara opuesta 9 del reso-
nador de cayidad & la cual puede conectarse por soldsdura. La cone-
#ién 6 sirve asi simultzneamente oomo conductor interior del resona-

dor de cavidad 8. Alternctivemente lo conexidn 6 puede dejarse algo
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mds larza al principio y proveer la cars 9 con un taladro a través’

del cual pasa la conexidn 6 y se suelds a la misma., De este modo la

cubierta del diodo puede introducirse en el resonador de cavidad

sin tener que dehlar los conductores de conexidn en f&rma apreciable,
Lz fige 3 muestra una forma del invento en la que la capa

conductora 5 tiene una rosca 12 y la cubierta del diodoe 4 puede ros-—

carse en un taladro roscado en la pared 10! del resonador de .cavidad

8 o puede tener un taladro de mayor didmetro y sujetar la eubierta

4 & la pared del resonador por medio de una tuerca gue no se muestra.
De este modo se provee un tipo uniforme de componente

eléctrico consistente en un resonador de cavidad con un condensador

.de potencial variable (diodo) que sirve como elemento de sintonfa. EL

potencial requerido para la sintonia puede alimentarse.al ocondensador
de potencial variable a través del rssonador @p cavidad y el conduc-
tor de conexién 7 en forma conocida en la técnica, mientras que con
respecto a la corriente alterna, el diodo se encuentra, a través de
la capacidad, entre la capa metalica 5 y el conductor 7; dentro del
circuito tangue mismo.

La aplicacidn practica del condensador de potengial varia~
ble {varicsp, diodo) se ha descrito con respecto a su utilizacidn en
un resonador de cavidad del tipo que preferiblemente se utiliza en los -~
sintonizadores de televisién de UHF. Sin embargo, su aplicacidn pric—
tica no queda limitade & esto. Puede utilizarse en todos los casos en
que se requiere un condensador de potencial varigble gque en un lado
¥y con respecto a la corriente alterna debe aplicarse a un potencial
gue no es igual al potencial de corriente continua.

51 bien se han descrito los principios del invento con
relacidn a aparatos determinados, ha de quedar claramente entendido
gue lg descripeidn se hace a modo de ejemplo y no como limitacidn de

su alcance v 1 cems ge expone en los fines del mismo y en 450 adjuntas
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Te
reinvidiocaociones.
Este invento oorresponde a una solicitud de patente
formulada en Alemania el 3 de Abril de 1965 sefialada oon el Ndmero
No« J 27832 y se.acoge, por tanto, a los beneficios gque otorgan los
170 oonvenice internacionales vigentess .
mmm e mm e mm e w e NOT A o o
Los puntog dé inveneién propila y rueva que se presentan pa-
T que sean objeto de esta patente de veinte afios, son log siguientess
1 Dispositivo para sintonizar un circuito resonante incluyendo una
oubierte pars un diodo semiconductor, un diodo dispuesto en dicha
175 oubierta, conductores de conexién primerc y segundo acoplados &
dicho diodo, extendiendose diocho primer conmductor de conexién a
través de dicha ocublerta comprendiendo dicha cubierts un ouerpo
hueoco pera contener dicho diodo, una tapa para dicho ocuerpo hueoco
extendiéndose dicho segundo cond.uo*bo:n" de oonexidn a través do Al
180 cha tapa y maberial conductor dispuesto en la misma.
2 Un dispositivo segin ol punto 1 en el que dichs taps oomprende
material dieléctrico.
3 Un dispositivo segin el punto 1 en el gue dicha tapa comprende
una primera parte adyacente a dioha cubierta y una segunda parte
185 de un difmetro menor que el difémetro de dicha cublertas
4 Un dispositivo segin sl punto 3 en el que dicho material conduc—
tor estd dispuesto em la superficie exterior de dicha segunda
parte.
5 Un dispositivo segin el punto 4 en el que dicho material conductor
190 estd constituido por un metal éolda.ble
6 Un dispositivo segfin el punto 3 en el que dicha capa conductora
egta provieta de una 10808

T -Un dispositivo segin el punio 1 que ademéds comprende otra cubier-
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te y medios que situan dicha cubierta dentro de dicha otra cubier-
ta, medios que conectan dicho primer conductor de conexién a una
pared de dicha cublerta y medios que acoplan dicha cublerta a
dicha otra cubierta con lo que dicho segundo conductor de cone=-
sidn se coloos fuers de dicha otra cubierte y queda aislado de

la misma.

8 Un dispositivo segin el punto 7 en el que dicha otra cubierta
comprende una cavidad resonante.

9 Un dispositivo segin el punto 1 en el que la capacidad de la
cubierta entre dicho segundo conductor -de conexién y dicho ma-
terial c;mductor e; mayor que la capacidad inverss de dicho diodo.

10 Un dispositivo segin el punto 7 en el que dicho primer conductor
de conexidn sirve como conductor anterior de dicho resonador de
cavidad.

11 Dispositivo para sintonizar un circuito resonante.

Tal como se ha descrito en la Memoria que antecede, re-
presentado en los dibujos que se acompafian y a los fines especifica~
dos.

BEsta Memoria consta de ocho hojas escritas por una sola
Cara.

Madrid, 19 deA@R%o ’l%ése
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